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Berechnen Sie für die gegebene
Ladungsverteilung den Betrag des
elektrischen Moments bezüglich des
Punktes P.

L&f  @titnct e l'n mffln

Eine dielek
auf der Obe

tte ist auf der Unterseite vollständig,

Kapa zität
weise metallisch belegt. Berechnen Sie die

ne Berücksichtigung von Streuungen.
".

P A

Die skizzierte Schaltung mit einem idealen Operationsverstärker
soll durch eine äquivalente Spannungsquelle ersetzt werden.
Bestimmen Sie allgemein die Parameter Ri und Uq_
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1

Matr.Nr: Name:'

Ausgangsspannung UA an.
achten Sie: SZ>>T/2)

qc2

An der Widerstands-Dioden-Kombination liegt eine sägezahnförmige
Wechselspannung. Vernachlässigen Sie die Schwellenspannung der
Dioden und geben Sie
(i) den Zeitverlauf des Stromes 1 durch den 4,7ka-Widerstand,
(ii) die erforderliche Spitzensperrspannung der Dioden an.
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54 !,
.Bim streifenförmige Stnrkttit .’
(Bi@tte B120-, L&nge L-1 2a) 1- ~j~~~
be+teht  aur vier Schichtm eine8 .YL;:
beidseitig metallisierten .:, I . :
Dielektrikumr (Schichtdicke ,

2
‘, :-

jeweils t -0,24m~~, &=2,4). Die, -',
HetallbelPge sind mit swei .:,
Anschlüssen wie axigegeben :.
kontaktiert. Wie groB,ist die

cz E$
&R Kapszitat der Struktur? ?’

&* ,.d_

fl: 2,s. 40-3 m=
qru__am .<,R. 8s4.10’40F

&=&. Ce = L. CL,+
,U_~C~  .r”-

I ’

nach
vor
nega
kons

deO’
t ei
als
der
leit
Bere
u-25

llisierten, p-dotierten-
tleiterschicht stellt sich
L Anlegen einer Spannung U>O
der positiven Elektrode eine
,tive Raumladungszone mit der
tanten $adungsdichte
rrr ~4.10~ C/cm und der von
Spannung U abhängigen Dicke
.n. Die Raumladungszone kann
Isolator mite,;Vl, der Rest
Schicht als elektrisch
:fHhig angenommen werden.
chnen Sie den Wert von 2 für
iV.

Eine insgesamt ungeladene
Dreileiteranordnung wird durch
die TeilwiderstHnde und die

Zwischen den Leitern 1 und 2
liegt die GleichspannungWO, 9kV.
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kontaktiert. Wie groß ist di

Cf B .L= r*-cr- 2
.e

Eine streifenförmige Struktur (Breite
B=25mm, Länge L=lSOmm) besteht aus
vier Schichten eines beidseitig
metallisierten Dielektrikums
(Schichtdicke jeweils&=0,32mm,
cr=2,6). Die Metallbeläge sind mit
zwei Anschlüssen wie angegeben
Kapazität der Struktur?

Ein Kup erprofilleiterf (Cu:
8~56.10 S/m) besitzt die angegebenen
Querschnittsabmessungen (Maßangaben
in mm). Berechnen Sie den zugehörigen
längenbezogenen elektrischen
Widerstand.

qC8

Der Schalter S ist über lange Zeit geöffnet und wird zur Zeit t=O
geschlossen. Berechnen Sie den Wert der Spannung U,
(i) unmittelbar
(ii) lange nach vor dem Schließen von S, - - b

dem Schließen von S.
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7.

Der Satz 'vom elektrischen Hüllenfluß lautet in Worten . . . .

8. D i e  D i e l e k t r i z i t ä t s k o n s t a n t e  d e s  l e e r e n  R a u m e s  b e s i t z t  d e n

W e r t  .  .  .  .  .  .  .  .
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D i e  S I - E i n h e i t  d e s  s p e z i f i s c h e n  e l e k t r i s c h e n  W i d e r s t a n d e s  i s t

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

- ; + 3

f ) P C

D i e  Z e i t k o n s t a n t e  e i n e r  R - C - R e i h e n s c h a l t u n g  i s t  d e f i n i e r t

a l s . . . . . . .

z =  9 - c




























